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Przetwornica tranzystorowa

Przedmiotem wynalazku jest przetwornica tranzystorowa ze stabilizacja napigcia wyjsciowego potaczona
w ukladzie generatora przeciwsobnego ze sprzg¢zeniem transformatorowym.

W znanych przetwornicach tranzystorowych stabilizacje napigcia wyjsciowego uzyskuje si¢ poprzez zasto-
sowanie ukfadu tranzystorowego stabilizatora napigcia, wlaczonego na wyjscie lub wejicie przetwornicy. Znana
jest przetwornica, w ktérej uktad tranzystorowego stabilizatora napigcia wiaczony jest na wejscie przetwornicy,
przy czym ujemnym sprz¢zeniem zwrotnym obj¢ta jest cata przetwornica to znaczy sygnat btedu do stabilizacji
napigcia brany jest z wyjscia przetwornicy. Przy zastosowaniu wymienionych sposobdw stabilizacji traci sig
dodatkowo moc do 50% mocy skutecznej, w zwiazku z czym sprawno$é przetwornicy znacznie maleje. Straty te
wydzielaja si¢ w postaci ciepta na elemencie regulacyjnym, niepotrzebnie podgrzewajac pozostate czesci uktadu i
wymagaja stosowania w uktadzie stabilizatora tranzystoréw mocy. Wady te uwypuklaja si¢ tym bardziej im moc
przetwornicy jest wigksza, niekorzystnie wptywajac na gabaryty i cene urzadzenia.

Celem wynalazku jest znalezienie uktadu oszczednej przetwornicy o duzej sprawnosci, ktéra by dawata na
wyjsciu napiecie stabilizowane bez niepotrzebnych strat i koniecznosci stosowania dodatkowych tranzystoréw
mocy. Cel ten zostal osiagnigty w uktadzie wedtug wynalazku, dzigki temu, Ze korektor tranzystora sterujacego
wlaczony jest poprzez rezystor zabezpieczajacy do srodka uzwojenia sprz¢zenia zwrotnego a emiter bezposrednio
do uzwojenia kolektorowego, natomiast jego baza sprzegnigta jest z kolektorem tranzystora analizujacego, ktore-
go pozostale elektrody wiaczone sa migdzy dzielniki napigciowe ztozone z trzech rezystoréw i diody odniesienia
przy czym emiter tranzystora analizujacego potgczony jest poprzez rezystor polaryzujacy z emiterami tranzysto-
réw generacyjnych.

Przyktad wykonania wynalazku jest pokazany na rysunku, kt6ry przedstawia schemat ideowy przetworni-
cy. Sktada si¢ ona z nastepujacych elementéw: transformatora 1 posiadajgcego trzy uzwojenia, tranzystorow
generacyjnych 5, 6 potaczonych z uzwojeniem kolektorowym 2, tranzystora sterujacego 8 polaczonego bezpo-
$rednio ze Srodkiem uzwojenia kolektorowego 2 oraz ze srodkiem uzwojenia sprzg¢zenia zwrotnego 3 za posred-
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" nictwem rezystora zabezpieczajacego 7 chronigcego tranzystor sterujacy 8 przed niepozadanym wzrostem pradu,
" ukladu prostowniczego 15 pofaczonego z uzwojeniem wyjsciowym 4, dwéch dzielnikow napigciowych ztozo-
nych zrezystoréw 10, 11, 12 i diody odniesienia 13, tranzystora analizujacego 9 wtaczonego migdzy srodki
dzielnikéw napigciowych, rezystora polaryzujacego 14 taczacego emiter tranzystora analizujacego 9, z emiterami
tranzystoréw generacyjnych 'S, 6, kondensatora 16 wtjczonego réwnolegle do dzielnikéw 10, 1112, 13.
Dziatanie uktadu przedstawionego na rysunku jest nast¢pujace. Sygnat bledu zbierany z dzielnika sktada-
jacego si¢ z rezystoréw 10, 11 poréwnywalny jest z napigciem diody odniesienia 13 w traznystorze analizujacym
9. Uzyskany z tego tranzystora sygnal big¢du oddzialuje na tranzystor sterujacy 8, ktéry odtyka lub zatyka
tranzystory generacyjne 5, 6. Na kolektorach tranzystoréw generacyjnych 5, 6 wytwarzana jest fala prostokatna,
ktérej amplituda korygowana jest poprzez uktad sprze¢zenia zwrotnego wykonany na tranzystorach 8, 9. Nadmiar
mocy powstaty w wyniku zmiany obcigzenia zewnetrznego przetwornicy lub zmiany napigcia zasilania, odktada
si¢ na tranzystorach generacyjnych 5, 6. ' ' '
Przetwornica zbudowana w uktadzie wediug wynalazku daje na wyjsciu napigcie stabilizowane bez ko-
niecznosci stosowania -elementéw regulacyjnych stabilizatora, a wigc koniecznosci uzycia dodatkowych tranzy-
. storéw mocy. Nie wystepuje zatem niepotrzebna strata energii. Stabilizacja odbywa si¢ bezposrednio na tranzy-
storach generacyjnych 5,6 przetwornicy, ktérych praca ma charakter impnlsowy. Wptywa to korzystnie na
sprawnos¢ przetwornicy, jej gabaryty i ceng. "

Zastrzezenie patentowe

Przetwornica tranzystorowa zbudowana z transformatora i tranzystoréw generacyjnych, potaczonych
w uktadzie generatora przeciwsobnego ze sprzgzeniem transformatorowym, zawierajaca na wyjsciu uktad prosto-
wniczy, znamienna ty m, ze kolektor tranzystora sterujacego (8) wiaczony jest poprzez rezystor zabezpie-
czajacy (7) do $rodka uzwojenia sprzgzenia zwrotnego (3) a emiter bezposrednio do uzwojenia kolektorowego (2)
natomiast jego baza sprzegnigta jest z kolektorem tranzystora analizujacego (9), ktorego pozostale elektrody
wlaczone s3 migdzy dzielniki napigciowe ztozone z trzech rezystoréw (10, 11, 12) i diody odniesienia (13) przy
cZym emiter tranzystora analizujacego (9) potaczony jest poprzez rezystor polaryzujgcy (14) z emiterami tran-
zystoréw generacyjnych (5, 6).
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